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报告人简介 (About speaker)：
    黄凯，教授，博士生导师，厦门大学物理科学与技术学院副院长，
厦门市未来显示技术研究院副院长，2002年本科毕业于南京大学物理
系，获微电子专业学士学位，2007年毕业于南京大学物理系微电子与
固体电子学专业，获博士学位。
    近年来在宽禁带半导体材料与器件，表面等离激元基器件与物理
等方面进行了深入的研究工作。期间在德克萨斯大学奥斯汀分校、谢
菲尔德大学进行了超过两年的访问研究。在新型显示与战略性电子材
料领域，承担国家重点研发计划，国家自然科学基金等多个项目。在
国内外高水平学术刊物上发表论文50余篇，授权发明专利20余项。两
次获得福建省科技进步一等奖，获互联网+大赛、研究生电子设计大
赛等赛事优秀导师奖。

北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理所

地点：北京大学物理楼中312会议室

显示用Micro-LED当前面临的瓶颈
及技术进展

摘要 (Abstract) ：
    Micro-LED技术是一种利用微米级LED组成高密度像素阵列来实
现高分辨率、高亮度、高对比度的显示技术，相比传统的LCD和OLED
显示技术，具有更高的亮度、更广的色域、更快的响应速度以及更
长的使用寿命等优势，因此被称为“终极”显示技术。
    本次报告从Micro-LED显示技术的显示原理和优势出发，全面介
绍了显示用Micro-LED技术的优势以及当前面临的技术瓶颈及挑战；
进而介绍当前国际国内的最新技术进展，包括Micro-LED外延结构设
计、外延均匀性的提高；多种抑制尺寸效应的高性能芯片制备技术；
包括巨量转移技术在内的多种全彩化方案的适用范围、优缺点及发
展趋势；芯片老化失效问题；新型集成技术及纳米LED技术等。这些
最新技术进展为Micro-LED技术的进一步发展提供了重要的支持和指
导。


